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ISD  关断漏电流  VSD  =0V  1  µA 

VOS  输出失调电压    5 43 mV 

PSRR  电源抑制比  VDD=2.5V~5.5V, 217Hz  -80  dB 

CMRR  共模抑制比  VIN＝0V,  VDD=2.5V~5.5V  -70  dB 

fSW  调制频率  VDD=2.7V to 5.5V  400  KHz 

η  效率  PO=0.6W, RL=8Ω, VDD =5V  87  % 

  Right Channel（ 左 声道 ） 1.2  1.5  

VSD

 
SD电压阀值  

Left  Channel（右声道） 1.6  1.9 
V

 

  Shut-down  0  0.2  

TOFF  SD关断时间  VSD=0V 25   us 

VIH  输入电压高电平  SCLK,  LRCK, SDATA, GAIN 1.6    V 

VIL  输入电压低电平  SCLK,  LRCK, SDATA, GAIN   0.2 V 

TST  SD启动时间   7   ms 

SCLK=LRCK=SDATA=0 No Load 3

Mixed Channel（左右声道混合） 2.0
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